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PM300DVA120 IGBT-транзистор, 1200В, 300A

IGBT  транзистор  -  это  довольно  хитроумный прибор,  который  представляет  собой  гибрид
полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал
положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.

Cиловые  модули  -  это  изолированные  базовые  модули,  предназначенные  для  передачи
коммутации  питания,  работающих  на  частотах  до  20  кГц.  Встроенные  схемы управления
обеспечивают оптимальный привод затвора и защиту для устройств питания IGBT и диодов
свободного хода.

Функциональная блок схема:

Прежние данные карточки — требуют сверки с паспортом

Это сохранённые старые значения. Они не используются как подтверждённые номиналы новых
фильтров. При подборе учитывайте полный паспорт и условия охлаждения.

Тип продукции
IGBT транзистор

Структура транзистора
IGBT

Допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора до повреждения (Vceo), В
1200 В

Максимально допустимый ток коллектора (Ic), А



300 А
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft), Гц

≤ 20 кГц
Рабочая температура, °C

от -20°C до +150°C


